
1. U kolu pojačavača snage sa slike 1 ulazni napon je sinusoidalnog talasnog oblika, amplitude mV  i ugaone učestanosti ω . Poznati 

parametri u kolu su: V15=CCV , kΩ1=BR , Ω1.0=ER , 49=Fβ , µF100=PC , V7.0=== γVVV DBE , V0≈CESV . 

a) [7] Ako je V10=mV  i rad/s1000=ω , odrediti i nacrtati vremenske oblike napona Pv  i OPv , struja Pi , 1i , 2i  i OPi , i snaga 1Dp  i 

2Dp . 

b) [3] Za ulazni signal kao u prethodnoj tački, odrediti srednju snagu disipacije na tranzistoru 1T . 

c) [5] Odrediti i skicirati zavisnost maksimalne moguće amplitude neizobličenog izlaznog napona od ugaone učestanosti ulaznog 
signala. 
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Slika 1 
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b) 

( )
( )

( )
( )

( )

W77.4

1
cossin

1
cossin

1

1
12

2
34

2
14

2

1

=

≈
+

=


















−
+

+−
+

= ∫∫
+

+

+

π
ω

π
ω

β
βωωω

β
βωωω

β
β

π

π

π

π

mCC

mCC

k

k

mmCC

k

k

mmCCD

VCV

VCV
tdtCVtVVtdtCVtVV

T
P

 

c) 
Strujna zaštita uključuje se kada: 

γγ ω VCVRViR mEPE =⇒=  

Odavde se dobija maksimalno dozvoljena amplituda po ovom kriterijumu: 
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Naponsko zasićenje je kritično za tranzistore 3T  i 4T . 

( ) CESBEPCCCE VVvVv ≥+−=3  

Odavde se dobija maksimalno dozvoljena amplitda po ovom kriterijumu: 
V3.14=−−≤ CESBECCm VVVV  

Strujno zasićenje javlja se kada sva struja kroz otpornik BR  ode u bazu tranzistora 3T : 
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Odavde se dobija maksimalno dozvoljena amplitda po ovom kriterijumu: 
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Konačno: 
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